
2092022年9月号

④ラズベリー・パイ Pico
（提供：トランジスタ技術編集部）

1名様
▼お申し込みの手順

も要チェックと気付きました．  （XIT）

連載・一般記事について

■超低雑音＆高精度200W級4A定
電流源の製作」を初回から面白く読
んでいます．続きも期待しています．
 （ハッカ雨）
■LLC 共振電源の連載を読んで，
波形を測定して動作理解したくなっ
た．実験キットが買えるか確認した
い． （まつの）

■  アマチュア無線のアンテナ調整用
としてNanoVNAに興味があったので
初めてトランジスタ技術を購入しまし
た．これまで敷居が高そうに感じてま
したが，とても丁寧かつわかりやすく，
今後も購読しながら電子工作に挑戦
したいと思います． （ひげ坊主）
■ NanoVNAファームウェアの更新手
順が詳しく紹介されていて参考になりま
した．イントロダクションの高橋氏による
記事は貴重でした．RFワールドNo.52

　7月号の特集は「NanoVNA特集」
でした．アンケートに寄せられたご
意見・ご感想を紹介します．

7月号特集の感想

■ 電子工作と機械工作が趣味です．
NanoVNAの特集があると友人から聞
いて購入した7月号は，特集にふさわ
しい充実した内容で，900円では安い
と感激！ 機会があればSパラメータを
もう少し深堀して貰いたいな．（KIM）

■ 2022年8月号
●目次
RFコーナ 投稿：松井 克彦→松井 克介
●特集 イントロダクション2
pp.55−56　表1と表2のキャプションが逆
●特集 第1部3章
p.75　図14（d）エネルギー開放期間
正しくは以下の通りです．

●特集 第3部5章
p.121　右段↓3行目：PI電圧補償器→
タイプ2電圧補償器
p.121　右段↓8行目：今回はPIのみ→
今回はタイプ2電圧補償器のみ

訂正とおわび 本誌のバック・ナンバーにおいて，下記の箇所に誤りがありました．おわびして訂正
いたします．https://toragi.cqpub.co.jp/category/correction/ （編集部）

p.125　右段↓2行目：両者の積→
1/CR

s+1/CR ＝
1
2

●特集 第3部6章
p.129　左段↓15行目：伝達関数のピー
ク値が→ゲインのピーク値が
p.129　左段↓22行目：伝達関数は1.2と
なります→ゲインは1.2となります

②読者アンケートへ

①該当号
のページ
を選ぶ

▶読者アンケート回答&プレゼントの申し込み方法
　本誌Webサイト（toragi.cqpub.co.jp）の該当号のページに設置
している［読者アンケート］へのリンクからお申し込みください．読者プレゼント

①Adventurer3読者モニタ
（提供：APPLE TREE）

1名様

②Ender-3 S1 Plus読者モニタ
（提供：サンステラ）

1名様

　1200V耐圧，23mΩの最新SiC FET
（UF4SC120023K4S）を2個搭載した
ダブルパルス・テスト基板です．
　本基板を用いるとSiC FETのスイッ
チング特性だけでなく，ボディ・ダイ
オードのリカバリ特性も評価できます．

③ 最新SiC FETを2個搭載した
ダブルパルス・テスト基板

（提供：UnitedSiC is now Qorvo）
※p.193掲載，「高耐圧でも低損失！を実現
するカスコード構造SiC FET〈前編〉」関連

1名様

■DMM.make AKIBAドロップインチケット＆
3Dプリンターのレクチャー（1,100円相当）
無料受講特典

（提供：DMM.make AKIBA） 5名様

①〜④と同時
エントリOK!
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